TCXO

FAMILLE GAMME DE FREQUENCE| QUARTZ ‘ STABILITE DE FREQUENCE L(F) ALIM. | SORTIE| BOITIER
MHz = 3| e vs TEMPERATURE /an I
s % |9 |
I = = e = ‘5 ® e |e
= |8 |8 eleirlel?e %|E
5§10 (6|3 |9 g2 2le |8 o 9 Q|2 E |3
5 B | |8 (® §iT ¢|d 5 9|s B | = e i
o € |& | | | |TEMPERATURE |3 3 |3 ¥ 3| & |3 ¥ |6 E |& & &
0, +50]°C oo o|o o
OCTAR C ol e e|eo ° o | o|eo eo| e @ Applications standard
(o] [} [}
oo ojo|e| e
OCTAR Il -20, +70]°C oo e|lo/ o/ e | o|e| 0|0 0|00 Haute stabilité, moyenne fréquence
-40, +85]°C o|e eo|e
[0, +50]°C o o o|o|e
OCTAR-H -20, +70]°C oo e e e| o | 0| e o | o Haute fréquence, faible bruit
-40, +85]°C e|e ®
-20, +70]°C eo|e oo Boitiers T05 / T08-500 / T08-600
-40, +85]°C oo ®o|e montage 4 points
OCTAR-S |+ | = i — 1 e | e|e| e|le| e|e o e
-55, +95]°C oo el e faible sensibilité accélérométrique
-565, +105]°C ° e ‘ faible bruit de phase sous vibrations
L
TYPE FAMILLE GAMME DE FREQUENCE STABILITE DE FREQUENCE L(F) | ALIM. [SORTIE BOITIER
MHz . (-20 +70)°C /an = 5 -
b L T = 5|8 o i
elEixl|elzl2 2T isle I |2 2|28 |8 212 |olg = S [8
2igBIE|2le|e|clele|ele|2|2g 2 ezl RIE IR IR 288
w2RI2S Rl Flclg|clscdleslclgcs@ oo |T |8 SS|S |
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OSTAR llI-M | ° ° el e ° Haute fréquence / haute stabilité
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Compact |JUMBOSTAR ° ° o|le|[e | o ° ilité long terme
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100 MHz Résonateur a quartz
OBTAR Std -115|-142|-155|-155 S|S 0S| O s |tresfaible bruit de phase
Option -120|-150|-160|-165
Résonateur a quartz, partiel 5 a 9
OBTAR-H 1GHz  [-100(-125|-140|-145 S |multiplicateur interne
faible bruit de phase
VCLI 20 MHz | -80 |-110|-135|-155 Rl | & Résonateur tantalate de lithium
+/-5.10-3 large excursion de fréquence
| Résonateur a quartz
vesi 20 MHz  |-120|-150|-155|-155 S | O | S [faible / moyenne excursion de
+/- 200.10-6 fréquence
VCSI-H 1 GHz 95 |-120|-140|-145 Résonateur a quartz, partiel 5 3 9
+/- 50.10-6 S |multiplicateur interne
faible bruit de phase
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EXCURSION DE FREQ. (+/-)
Oscillateur 100 MHz Courbede bruit de phase
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